
141 

 

 

пленки 
32

SeBi  толщиной 75 нм при температуре 4.2 К концентрация n  носите-

лей тока составляет 181035.5~   см
-3

, подвижность 2107.8   см
2
/Вс. 
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Annotation. The electrical, galvanomagnetic, and optical properties of topological Weyl 

semimetal (TWSM) 4
PtSn  single crystal were measured in the temperature range from 4.2 

to 300 K and in magnetic fields of up to 10 T. Anomalies of the electron transport and the 

optical properties can be explained by light current carriers of high mobility and apparently 

are a manifestation of the TWSM nature. 

 

Недавно были экспериментально открыты новые квантовые материалы – 

топологические вейлевские полуметаллы (ТВПМ). Для этих материалов харак-

терен необычный перенос заряда на поверхности и в объеме. Квазичастицами в 

ТВПМ являются «безмассовые» вейлевские фермионы, киральные частицы с 

«нулевой» эффективной массой, которые защищены топологически. В объеме 

ТВПМ законы дисперсии этих частиц линейны во всех трех направлениях им-
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пульса и пересекаются в так называемых вейлевских точках. Тогда как поверх-

ностные состояния образуют ферми-дуги, соединяющие вейлевские точки про-

тивоположной киральности [1, 2]. Необычная электронная структура ТВПМ 

приводит к появлению уникальных электронных транспортных свойств, что де-

лает ТВПМ перспективными для применения в сверхбыстрой электронике. 

Цель работы – синтез, исследование электрических, гальваномагнитных и 

оптических свойств монокристалла ТВПМ 
4

PtSn . 

Монокристалл 
4

PtSn  был выращен методом кристаллизации из раствора в 

расплаве и имел отношение величин электросопротивлений 100
2.4293


KK
. 

Электрические и гальваномагнитные свойства измерены общепринятым 4-

контактным способом на постоянном токе в интервале температур от 4.2 до  300 

K и в магнитных полях до 10 Тл. Оптические параметры измерены эллипсомет-

рическим методом Битти при 300 K. 

Аномалии электронного транспорта и оптических свойств 
4

PtSn  могут быть 

объяснены «легкими» носителями заряда высокой подвижности и, по-

видимому, являются проявлением природы ТВПМ. 
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